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@ Gasentladungsanzeigevorrichtung mit Abstandselementen und Verfahren zur Herstellung von einer
Abstandselementenstruktur und dieser Anzeigevorrichtung.

@ Gasentladungsanzeigevorrichtung mit einer Hiille (8),
die eine Frontplatte (7). eine Riickplatte (4) und eine das
Hulleninnere in zwei Raume unterteilende Steuerplatte (1)
enthalt. Die Steuerplatte (1) tragt auf ihren beiden Seiten
jeweils getrennt ansteuerbare, Zeilen- bzw. Spaltenleiter
einer Matrix bildende Elektrodenbahnen und ist zusammen
mit diesen Bahnen in den Kreuzungspunkten der Matrix
durchbrochen.
Um die Frontplatte (7) gegen die Steuerplatte (1) in
Y= einem geringen Abstand von ca. 1 mm zu halten, sind er-
findungsgemaB stegformige Abstandselemente (24) mit
einer im wesentlichen konstanten Wandstarke vorgesehen.
° Die Abstandselemente erstrecken sich in der Ebene der
Steuerplatte (1), sind an den Durchbrechungen (12) der
° Steuerplatte (1) vorbeigeflihrt und verlaufen abschnitts-
° weise abwechselnd im wesentlichen parallel bzw. in einem
N Winkel zu den der Frontplatte (7) zugewandten Matrixlei-
° tern (4).
o Vertahren zur Herstellung einer Abstandselementen-
struktur mit Glasstegen. wobei geeignet bemessene Glas-
° béander in verformbarem Zustand zwischen zwei Zahnradern
hindurchgefihrt werden. Der Huillenkérper wird ggf. ein-
m schlieBlich Streben (19, 21), Rippen (22, 23) oder Rilien
(15) in einem PreBvorgang erzeugt. Die Erfindung findet
III vor allem bei einem Plasmapaneltyp Verwendung. bei dem

ein Leuchtschirm durch hochenergetische Elektronen zur
Lichterzeugung angeregt wird.
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Gasentladungsanzeigevorrichtung mit Abstandselementen

Die Erfindung betrifft ein Gasentladungs-Display gemédB
dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Derart aufgebaute Plas-
mapanels, die bereits in mehreren Versionen zum Stand
der Technik gehdren (DE-AS 18 11 272, DE-OS 24 12 869,
US-PS 38 00 186 oder US-PS 38 45 241), arbeiten nach
folgendem Prinzip: Das im Entladungsrauwm erzeugte Plas-
ma dient als Elektronenquelle. Von dieser Quelle wer-
den die Elektronen durch selektiv angesteuerte Ldcher
in der Steuerstruktur in den Nachbeschleunigungsraum
gezogen; dort nehmen sie Energien von einigen kV

auf und landen schlieBlich auf der Nachbeschleuni-
gungsanode, wobei in einer der Anode vorgelagerten
Lumineszenzschicht ein Leuchtfleck entsteht. Dieser
Lichtpunkt ist besonders hell, wenn die Glimmentladung
gemdB der zitierten Offenlegungsschrift 24 12 869 zwi-
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schen einer parallel 2zu einer Steuerplatte ver-
laufenden Flichenkathode und der jeweils ange-
steuerten Zeile der Steuerplatte in Form eines
keilformigen L&ngsplasmas brennt.

Bei den geschilderten Zwei-Kammer-Anzeigen kommt

es, vor allem wenn sie mit einer prismatischen Lings-
entladung arbeiten, wesentlich darauf an, daB die
Steuerstruktur auf ihrer -ganzen Fléche einen kon-
stanten Abstand von ca. 1mm gegen die Nachbeschleu-
nigungsanode einh#lt, Nur dann sind n&mlich die
Voraussetzungen dafiir gegeben, daf die Potential-~
verhdltnisse und insbesondere der Anodendurchgriff
an allen Offnungen der Steuerstruktur identisch sind
und somit das Display in jedem Bildpunkt wit relativ
geringen Spannungen sauber geschaltet werden kann.

Die erforderliche Distanzierung lieBe sich theore-
tisch wi einer Platte realisieren, die zwischen die
Frontplatte und die Steuerstruktur eingesetzt wird
und zu den Steuerstrukturffnungen fluchtende Ldcher
enthdlt. Die Praxis hat'jedoch gezeigt, daB eine
solche Platte, die immerhin um ein Vielfaches
dicker sein muB als die Steuerstruktur, nicht so
ohne weiteres wit einer Vielzahl von feinen Durch-
briichen versehen werden kann und daher beispiels-
weise flir einen Fernseh-Bildschirm praktisch nicht
infrage kommt.

Aus diesem Grund hat man auch schon erwogen, die
Steuerplatte an der Riickplatte iiber St&bchen aufzu-
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héingen bzw. gegen die Frontplatte mittels Stiften
zu distanzieren oder aber die beiden AuBenplatten
durch kammartige, die Steuerstruktur an einzelnen
Stellen durchsetzende Platten gegeneinander abzu-
stiitzen (eigene #ltere Patentanmeldung P 26 15 721).
Die Stab- bzw. Stift~Technik mag ihren Zweck bei’
Steuerstrukturen wit einem plattenformigen Elektroden-
trdger erfiillen, sié ist aber bei Steuereinheiten
mit einem zwischen den Zeilenleitern entfernten
Elektrodensubstrat (eigene #ltere Patentanmeldung
P 26 15 681) weniger geeignet. Bei Strukturen mit
verdecktem Trédger konnte man auf die Stliitzplatten-
variante iibergehen; allerdings gestaltet sich hier
der Zusammenbau des Displays nicht ganz einfach und
besteht auBerdem die Gefahr, daB die sehr diinnen
Zinken unter Umstinden umknicken.

Die Erfindung steht vor der Aufgabe, ein Panel der
eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem der
auBerordentlich kritische Abstand zwischen der Front-
platte und der Steuerstruktur ohne besonderen Ferti-
gungsaufwand exakt eingehalten ist., Zur Ldsung die-
ser Aufgabe wird erfindungsgemédB die im Anspruch 1
charakterisierte Gasentladungsanzeigevorrichtung
vorgeschlagen. ’

Die erfindungsgemif vorgesehenen Stege erfiillen ihre
Distanzierfunktion auch unter den verschiedenartigsten
mechanischen Belastungen und Verformungen der beiden
zu beabstandenden Teile, insbesondere auch bei einem
aufendruckbedingten Durchhang der Frontplatte. Dabei
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ist von Vorteil, daB die in den Nachbeschleunigungs-
raum eintretenden Elektronenstrdme durch die Stege
praktisch nicht gestdort, insb. nicht merklich ab-
gelenkt werden; dies gilt vor allem dann, wsnn man
den Stegen eine gewisse (Oberflichen-)Leitfihigkeit
gibt, die schidliche Aufladungen verhindert. Ein
weiterer Vorzug ist darin zu sehen, da8 die Stege
einen Teil der Sekundidrelektronen, die durch den
Elektronenaufprall auf der Nachbeschleunigungs-
anode erzeugt werden und die Leuchtstoffumgebung
aktivieren, abfangen.

Besonders glinstig gestalten sich die Verh#ltnisse,
wenn man die Stege zu in sich festen Strukturen zu-
sammenfiigt. Selbsttragende Strukturen lassen sich
leichter handhaben und bequemer in den richtigen
Positionen verankern. Die GrtBe solcher Strukturen
wird im allgemeinen durch die thermischen Ausdeh-
nungsunterschiede 2zwischen den einzelnen Partnern,
also der Frontplatte, der Distanzierstruktur und

der Steuersftruktur begrenzt sein. Bestehen die Stege
beispielsweise aus Keramik, so konnen die einzelnen
Distanzierstrukturen nur eine relativ kleine Fl&che
abdecken. Mit einer einzigen, den gesamten Nachbe-
schleunigungsraum einnehmenden Distanzierstruktur
kiéime man aus, wenn alle drei genannten Teile aus dem
gleichen Werkstoff, insbesondere aus einem geeigne-
ten Glas bestehen. Eine glinstig ausgebildete "Waben-
Struktur" aus (Keramik-)Stegen wird in Anspruch 3
beschrieben; in Anspruch 4 ist eine relativ einfach
herstellbare "Girlanden-Struktur" aus jeweils zwei
mdanderférmigen (Glas-)Stegen angegeben.
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Soll die Steuerstruktur nur durch Druck und Gegen-
druck in ihrer Position gehalten werden, so uwuBl sie
auch noch gegen die Riickplatte des Displays abge-
stitzt werden. Zweckmédfige Stiitzvorkehrungen gehen
aus den Anspriichen 8,11 bis 13 und 15 hervor. Die
Stiitzelemente sollten in jedem Falle so plaziert
werden, daB sie im Zusammenwirken wit den Abstands-
elementen méglichst geringe Drehmomente bzw. Scher-
krafte auf die Steuerstruktur ausiiben.

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiter-
bildungen der Erfindung sind Gegenstand zusdtzlicher
Anspriiche.

Die Erfindung soll nun anhand von besonders bevorzug-
ten Ausfiihrungsbeispielen unter Bezugnahme auf die
beigefligte Zeichnung ndher erlidutert werden. In den
Figuren sind einander entsprechende Teile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen. Es zeigen:

Fig. 1 von der aus der DE-0S 24 13 869 bekannten
Zwei-Kammer-Anzeigevorrichtung die Flichen-
kathode, die Steuegstruktur und die Nachbe-
schleunigungsanode in ihrer rdumlichen Zu-
ordnung und mit ihren Betriebspotentialen;

Fig. 2 von einem ersten Ausfiihrungsbeispiel der
Erfindung eine teilweise weggebrochene
Perspektivansicht des Hiilleninneren;

Fig. 3 die Steuerstruktur und die Distanzierstruk-
tur aus der Fig. 2, von der Frontplatte aus
gesehen;

Fig. 4 in der gleichen Darstellungsweise wie Fig. 3
die Steuerstruktur mit einer abgewandelten
Distanzierstruktur und
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Fig. 5 die Steuerstruktur wmit einer weiteren Aus-
filhrung der Distanzierstruktur, ebenfalls
von der Frontplatte aus gesehen.

Die Figuren sind der Ubersicht halber teilweise stark
vereinfacht. Alle fiir ein Verstindnis der Erfindung
nicht unbedingt erforderlichen Einzelteile eines
Gasentladungspanels, beispielsweise Elektrodenzu-
leitungen oder Ansteuerkreise, sind unbezeichnet ge-
blieben oder ganz weggelassen.

Bei der in Fig. 1 ohne jegliche Halterungselemente .dar-
gestellten Anzeigevorrichtung ist eine Steuerplatte 1
zwischen einer fliéchigen EKathode (Flichenkathode) 2
auf der einen Seite und einer ebenfalls flichigen
Anode (Nachbeschleunigungsanode) 3 angeordnet. Alle
drei Teile sind zueinander parallel und befinden

sich im Innern einer aus einer Riickplatte 4, Seiten-
wandungen 6 und einer Frontplatte 7 zusammengesetzten
(strichpunktiert gezeichneten) Hiille 8. Die Anode
ist auf eine Lumineszenzschicht 5 aufgebracht und
befindet sich vom Betrachter aus gesehen vor der
Steuerplatte, die Kathode dementsprechend hinter

der Steuerplatte. Vorder- und Riickseite der Steuer-~
platte gind jeweils wit zueinander parallelen Leiter-
bahnen (Spaltenleiter bzw. Steuerelektroden 9, Zei=-
lenleiter 11) beschichtet. Beide Leiterscharen sind an
ihren Kreuzungspunkten mit Offnungen versehen (Spalten-
leitersffnungen 12, Zeilenleiterdffnungen 13). An den
gleichen Stellen ist auch die Steuerplatte gelocht,

so daB die aus der Platte und den Elektroden bestehen-
de Steuerstruktur eine regelmé&Bige Lochmatrix enthdlt.
Es sei darauf hingewiesen, daB die Zuordnung der Zei-
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len und Spalten zu den kathodenseitigen bzw. anoden-
seitigen Elektronenbahnen willkiirlich ist und selbst-
verstdndlich auch vertauscht werden kann.

Im Betrieb des Displays ist die Flachenkathode gegen-
iiber der jeweils angesteuerten Zeile um etwa 300 V
negativ vorgespannt und liegt die angesteuerte Zeile
auf Erdpotential. Die {ibrigen Zeilen sind auf =40 bhis
-100 V vorgespannt. Die nichtangesteuerten Spalten
sind um etwa 100 bis 120 V gegen Masse negativ vor-
gespannt und werden bel Ansteuerung auf =50 V an-
gehoben. Die Nachbeschleunigungsanode liegt auf
einigen kV. Die Absténde zwischen den einzelnen
Elektroden sind so gewdhlt, daB im Raum zwischen

der Flichenkathode und den Zeilen (Gasentladungs-
raum 14) eine normale Glimmentladung brennt, wihrend
im Raum zwischen der Nachbeschleunigungsanode und den
Spaltenleitern (Nachbeschleunigungsraum 16) wegen

des geringen Abstandes kein Plaswma geziindet werden
kann.

Weitere Herstellungs- und Betriebseinzelheiten sind
den bereits zitierten Versffentlichungen, insb.

der DE-OS 24 12 869, sowie der eigenen #Hlteren Pa-
tentanmeldung P 25 08 393 zu entnehmen.

Bei dem Ausfiihrungsbeispiel der Figuren 2 und 3,
das fiir einen Fermsehbildschirm vorgesehen ist,
wird der Gasentladungsraum durch eine Anzahl von
Stiitzplatten 17 unterteilt, die sich zwischen der
Steuerstruktur 1 und der Riickplatte 4 erstrecken,
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und zwar in Ebenen, zu denen die Zeilen 11 senkrecht
stehen. Jede Stiitzplatte ist dort, wo sie ein Zeilen-
leiterloch 13 schneidet, mit einer bogenfdrmigen Aus-
nehmung 18 versehen. Der Bogen ist so weit gespannt,
daB er, selbst wenn sich auf ihm ein leitender Film
niederschlagen sollte, keinen KurzschluB zwischen
benachbarten Zeilenleitern verursachen kann.

Die Stiitzplatten 17 schlagen vorn direkt an der Steuer-
struktur an und finden hinten jeweils Aufnahme in einer
Senkrille 15 einer von der Riickplatte nach vorn vor-
springenden Léngsstrebe 19. Diese Lingsstreben dienen
einmal dazu, die Hohe der diinnen Stlitzplatten zu ver-
kiirzen und tragen auBerdem zur Stabilisierung der
Riickplatte 4 bei. Im vorliegenden Beispiel werden

die L&ngsstreben jeweils noch durch eine Anzahl von
Querstreben 21 verstirkt, die in regelmd#figen Ab-
stdnden von den Li&ngsstreben ausgehen und ebenfalls
der Riickplatte 4 angeformt sind. Die Querrippen je-
der Léngsrippe halten zur jeweils benachbarten Iings-
rippe eine Abstand ein und sind zu deren Querrippen
versetzt, so daB der Riickplattenboden - die eigent-
liche Kathode - immer noch eine zusammenhingende
Fldche bildet und iiber einen einzigen Kontakt mit
einer Spannungsquelle verbunden werden kann. Statt
einer Konstruktion wit langen Li&ngsrippen und kur-
zen Querrippen wdren natlirlich auch andere Riickplat-
tenprofile denkbar. Moglich widre es aber auch, mehre-
re Lingsstreben durch Querstdbe zu verbinden, die in
Rillen in der Rickplatte befestigt sein konnten. Die-

se Querverbindungen sollten allerdings nur relativ
niedrig sein, da sie sonst das Plasma storen.
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Die Riickplatte ist zusdtzlich noch auf ihrer AuBen-
seite durch ein Strebenwerk aus Lédngsrippen 22 und
Querrippen 23 versteift. Im Beispiel der Figuren 2
und 3 haben die Stabilisierungselemente folgende
Hohen: Bei einer Entladungsraumhohe von ca. 20 um
sind die lL#ngsstreben ungefihr 15 mm und die Quer-
streben etwa 10 mm hoch. Fir die ca. 0,13 mm dicken
Stiitzplatten verbleibt eine Hohe von ca. 5 mm. Die
Senkrillen 15 in den L#ngsstreben sind wesentlich
breiter als die Stlitzplatten, beispielsweise 0,5
bis 1 wm breit, damit flir die Positionierung der
Stiitzen noch ein gewisser Spielraum zur Verfiigung
steht. Die verstirkte Rlickwand besteht wie die iibrige
Hiille aus Glas. Der gesamte Glasktrper wird, wie bei
den herkduwmlichen Férnsehrﬁhren iiblich, durch einen
einzigen Prefvorgang hergestellt. Beim Pressen lassen
sich zugleich auch die Senkrillen oder auch andere
Vertiefungen zur Stlitzplattenbefestigung einprégen.

Der Fig. 3 entnimmt man die Form der zwischen der
Nachbeschleunigungsanode und der Steuerstruktur be-
findlichen Distanzierstruktur: Einige Stege sind

zu einer Distanziereinheit 24 mit mehreren recht-
eckfrmigen, jeweils durch Winde gleicher Stirke
voneinander getrennten Ausnehmungen zusammengefalt.
Uber die gesamte Steuerstruktur sind eine Anzahl
dieser wabenformigen Gebilde verteilt. Die Waben-
widnde sind hdchstens 200 /u, vorzugsweise hdchstens
150 /u dich, etwa 1 mm hoch und bestehen aus Keramik.
Die Stege sind in (nicht dargestellten) Rillen in
der Frontplatte 7 eingesetzt und wit einew Glaslot
fixiert. Die Rillen k&nnten beispielsweise eingeitzt
werden, wobei die nicht zu dtzende Flidche der Glas-
platte wmit durchsichtigem, leitendem Material, wie
beispielsweise SnO2 bedeckt sein kann.
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Die keramische Distanzierstruktur umfaB8t nur relativ
wenige Offnungen der Steuerstruktur, da sie anderen-
falls wegen der verschiedenen Ausdehnungskoeffizien-
ten von Glas und Keramik bei den herrschenden Be-
triebstemperaturen der einen oder anderen Steuer-
struktursffnung zu nahe kommen wiirde.

Fig. 4 zeigt eine Distanzierstruktur, bei der zwei
mdanderformige Stege spiegelbildlich zusammengesetzt
sind, so daB ein langgetrecktes Gebilde mit alter-
nierenden Ausbauchungen und Einschniirungen entsteht.
Eine solche, mit 26 bezeichnete "Girlande" 1l&8t%t sich
besonders Okonouwmisch herstellen: Man fiihrt Glasbinder
von geeigneter Breite und Dicke (beispielsweise 1 bis
2 wm Hoshe , 150 /% Dicke) in verformbarem Zustand
zwischen zweli Zahnrddern hindurch und klebt dann zwei
dieser Bénder durch Wa&rmebehandlung zusammen. Girlan-
den-Strukturen sind auch dann verwendbar, wenn das
Elektrodensubstrat der Steuerstruktur zwischen den
Zeilenleitern gemd8 der Patentanmeldung P 26 15 681
entfernt ist. In diesem Fall wird man die Girlanden
allerdings asymmetrisch ausbilden, und zwar derart,
daf die Glasstege einmal durch die schrégen Abschnitte
der Spaltenleiter und zum anderen durch die Zeilen-
leiter zur Kathoden hin abgedeckt werden (Fig. 5).

Die Fig. 4 1&a8%t erkennen, daB die vertikalen Ab-
schnitte der Stege sehr nahe bei den Steuerleiter-
offnungen und damit beim Elektronenstrahl verlaufen.
Aufladungen der Stiitzen kénnten zu Ablenkungen des
Strahles und damit zu schlechter Ausleuchtung der
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Leuchtschirmflecke fiihren. Es ist daher sinnvoll,
dem Stegmaterial einen ganz bestimmten, von dem des
isolierenden Grundmaterials verschiedenen LeitfiZhig-
keitswert zu geben. Dieser Wert mu8 so niedrig sein,
daB der Energieverbrauch der angelegten Hochspannungs-
quelle gering bleibt, aber doch so hoch, daB zu-
mindest die beim Schreiben einer Zeile entstehenden
Aufladungen bis zur Wiederkehr des Strahles auf die
gleiche Zeile restlos abgeklungen sind.

Die Erfindung beschrdnkt sich nicht auf die darge-
stellten Ausfilhrungsbeispiele. So bleibt es dem Fach-
mann vor allem unbenommen, neben einer Waben- oder
Girlandenstruktur aus Keramik bzw. Glas auch andere
Formen und Isolatorwerkstoffe zu verwenden. Er hat
dabei lediglich zu beachten, daB die Stege den ge-
forderten "Zick-Zack"-Verlauf haben, die Leitermatrix-
durchbrechungen auch unter Betriebstemperaturen voll-
kommen freilassen und mdglichst iiberall - ggf. auBer
an den Knotenpunkten der Stegstruktur - gleich dick
sind.

16 Patentanspriiche
5 Figuren
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Patentanspriiche

1. Gasentladungsanzeigevorrichtung, enthaltend eine
gasgefiillte, gasdichte Hiille mit einer Frontplatte,
einer Riickplatte und einer das Hiilleninnere in zweil
Riume unterteilenden, plattenformigen Steuerstruktur,
die auf ihren beiden Seiten jeweils getrennt ansteuer-
bare, Zeilen~ bzw. Spaltenleiter einer Matrix bil-
dende Elektrodenbahnen trédgt und zusammen mit diesen
Bzhnen in den Kreuzungspunkten der Matrix durchbrochen
ist,mit mindestens einer Plasmaelektrode, vorzugsweise
mindestens einer parallel zur Steuerstruktur verlaufen-
den Flichenkathode, in dem einen Hiilllenraum (Gasent-
ladungsraum) und mit windestens einer Nachbeschleuni-
gungsanode in dem anderen Hiillenraum (Nachbeschleuni-
gungsraum), wobei die Plasmaelekitrode derart ange-
ordnet ist, daB im Gasentladungsraum eine Gasentla-
dung brennen kann, wihrend die Nachbeschleunigungs-
anode gegen die ihr zugewandten Elektronenbzhnen der
Steuerstruktur (Spaltenleiter) tiber Abstandselemente
in einem derart geringen Abstand gehalten ist, daB
eine Spannung von einigen kV noch keine Gasentladung
auslosen kxamn, d adurch gekenn -
zeichnet , da8 die Abstandselemente aus Stegen
mit einer im wesentlichen konstanten Wandstidrke be-
stehen, die sich in der Ebene der Steuerstruktur (1)
erstrecken, an den Durchbrechungen (Spaltenleiter-
6ffnungen 12) der Steuerstruktur (1) vorbeigefiihrt
sind und abschnittsweise abwechselnd im wesentlichen
parallel bzw. in einem Winkel zur Spaltenleiterer-
streckung verlaufen.
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2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzedlchnet , daB wmehrere Stege zu
einer Distanzierstruktur (24,26) verfestigt sind, die
eine Anzahl von jeweils eine oder wehrere Steuer-~
strukturdurchbrechungen einrahmenden, durch die
Stege voneinander getrennten Offnungen enthilt.

3. Vorrichtung nach Amspruch 2, dadurch
gekennzeichnet , daB die Offnungen
der Distanzierstruktur rechteckig sind (waben-
formige Distanzierstruktur 24).

4. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet , daB die Distanzier-
struktur aus zwei mianderfdrmig ausgebildeten, spiegel-
bildlich zueinander liegenden Stegen besteht (Gir-
landen-Struktur 26 mit alternierenden Ausbauchungen

und Einschniirungen).

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet , daB
die Stege aus Keramik oder Glas bestehen.

6. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet , das
die einzelnen Stege bzw. Distanzierstrukturen (24,26)
eine Wandstidrke von hdchstens 200 /um, insbesondere
hochstens 150 /um,haben.



10

15

20

25

30

0002000

-3~ VPA 77 P 1169
7. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet , dal
die Stege, insb. die Stegoberflidchen, elektrisch
leitend sind, derart, daB eine Stegaufladung, die
ggf. durch einen in den Nachbeschleunigungsraum (16)
eintretenden Elektronenstrahl erzeugt wird, bis zur
nichstmbéglichen Wiederkehr des Elektronenstrahls wie-
der abgeklungen ist.

8. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,

mit Stiitzelementen zwischen der Steuerstruktur und
der Riickplatte, da duzrch gekenn -
zelichnet , daB die Stiitzelemente als Stiitz-
platten (17) ausgebildet gind und sich in zueinander
parallelen Ebenen erstrecken; auf denen die Zeilen-
leiter (11) senkrecht stehen.

9. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 8,
dadurch gekennszeichnet , daB
die Front- und/oder Riickplatte (7,4) jeweils auf
ihrer der Steuerstruktur (1) zugewandten Seite Rillen
enthdlt, in denen die Stege bzw. Stiitzplatten (17)
eingesetzt sind.

10. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadauarch gekennzeichnet , daB
die Stege und/oder Stiitzplatten (17) wit der Front-
platte (7) bzw. Riickplatte (4) insb. mittels eines
Glaslotes verfestigt sind.

11. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet , da8



10

15

20

25

30

0002000

-4 - VPAT7T P 1169
die Stiitzplatten (17) an ihrem riickplattenseitigen
Ende durch parallel zu den Zeilenleitern (11) ver-
laufende Lingsvorspriinge, die insb. von der Riick-
platte (4) ausgehen, miteinander verbunden sind.

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet ,
daB die Stlitzplatten (17) an ihrem riickplatten-
seitigen Ende jeweils in einer Lingsstrebe (19) Auf-
nahme finden, die von der Riickplatte (4) ausgehen.

13. Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet , daB8 von den Lings-
gstreben (19) jeweils Querstreben (21) ausgehen, die
ebenfalls der Riickplatte (4) angeformt sind und vor-
zugsweise zu den benachbarten Quer- bzw. Lingsstreben
(21 bzw. 19) einen Abstand einhalten.

14. Vorrichtuﬁg nach einem der Anspriiche 1 bis 13,
dadurch gekennzelchnet , daB
die Riickplatte (4) auf ihrer AuBSenseite mit einem
Geriist aus von der Platte ausgehenden Lings- und
Querrippen (22 und 23) versehen ist.

15. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung
nach Angpruch 4, mit Glasstegen, d ad ur ch
gekennzeichnet , daB geeignet be-
messene Glasbinder in verformbarem Zustand zwischen
zwel Zahnrddern hindurchgefiihrt werden und dann

zu den Girlanden-Strukturen durch Hitzeeinwirkung
miteinander verbunden werden.
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16. Verfahren zur Herstellung einer mit einer Glas-
hiille versehenen Vorrichtung nach einem der An-
spriiche 1 bis 14, daduzrch gekenn -
zelchnet , daB der Hiillenkdrper, ggf. ein-
schlieB8lich der Streben, Rippen oder Rillen, in
einem PreBvorgang erzeugt wird.
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